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摘要(译)

提供了一种液晶显示（LCD）装置及其制造方法。通过在设置在形成于
LCD装置的非显示区域中的黑矩阵上的虚设像素上将上下电极彼此交叉
和分开地图案化并且将电场施加到电极上，液晶分子以径向形状倾斜和
重新排列。液晶层通过上下电极。因此，可以防止非显示区域中的离子
杂质分散到显示区域，从而改善LCD装置的边缘部分污点。 LCD装置包
括第一基板，第一基板包括虚设像素的第一像素电极;第二基板，其面对
第一基板并包括形成在第一像素电极上并与第一像素电极分开的第一公
共电极;液晶层设置在第一基板和第二基板之间，并且具有通过经由第一
像素电极和第一公共电极施加的电场而重新排列的液晶分子。
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